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(54) ТРАНЗИСТОРНОЕ РЕЛЕ
(57) Изобретение относится к импульс­

ной технике и может быть использова­
но в различных устройствах автомати­
ки. Цель изобретения - повышение 
быстродействия. В транзисторном реле 
при поступлении сигнала управления на 
на базу транзистора 2 он открывается. 
Начинает протекать ток через Б-Э пе­
реходы транзисторов 1 и 4. Увеличе­
ние коллекторного тока транзистора 
4 приводит к возникновению лавинооб­
разного нарастания токов в Б-Э пе­
реходах транзисторов 1 и 4 и включе­
нию транзисторного реле. При пере­
грузке по току транзисторное реле 
автоматически выключается. 1 ил.
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Изобретение относится к импульс- ' 
ной технике и может быть использова­
но в различных устройствах автомат 
тики, телемеханики и вычислительной 
техники.

Цель изобретения - повышение быст­
родействия за счет организации поло­
жительной обратной связи в цепи уп­
равления выходными транзисторами.

На чертеже представлена схема 
транзисторного реле.

Транзисторное реле содержит пер­
вый, второй и третий транзисторы 1-3 
одного типа проводимости, четвертый 
транзистор 4 противоположного типа 
проводимости, диод 5, первый и второй 
резисторы 6 и 7, причем коллектор 
первого транзистора подключен к вы­
ходной шине 8, а эмиттер соединен с 
коллектором второго транзистора 2, 
эмиттер которого подключен к общей 
шине 9 и эмиттеру третьего транзис­
тора 3, база которого соединена с 
первой входной шиной 10, а коллектор 
подключен к первому выводу диода 5, 
первый вывод первого резистора 6 со­
единен с шиной 11 питания и одним вы­
водом второго резистора 7, другой вы­
вод которого подключен к базе чет­
вертого транзистора 4, база первого 
транзистора 1 соединена с базой чет-, 
вертого транзистора 4, эмиттер кото­
рого подключен к второму выводу пер­
вого резистора 6, а коллектор - к ба­
зе второго транзистора 2 и первому 
выводу диода 5, второй вывод кото­
рого соединен с второй входной ши­
ной 12. Резистор 13 подключен парал­
лельно база-эмиттерному переходу 
третьего транзистора 3,

Транзисторное реле работает следу­
ющим образом.

В исходном состоянии все транзис­
торы закрыты, и ток в силовой цепи 
не протекает. При поступлении на 
входную шину 12 короткого положитель­
ного импульса открывается транзистор 
2. Возникает ток базы транзистора 1, 
который состоит из тока, протекаю­
щего через резистор 7, и базового то­
ка транзистора 4, в результате ч е г о . 
транзисторы 1 и 4 открываются и воз­
никает ток удержания транзистора 2 в 
открытом состоянии, протекающий через 
открытый транзистор 4 и резистор 6. 
После прекращения действия положи­
тельного импульса по входной шине 12 
транзисторное реле находится во вклю­

ченном состоянии, при котором тран­
зисторы 1 и 2 находятся в режиме на­
сыщения, и в силовой цепи про'текает 
ток.

При перегрузке по току транзис­
тор 2 выходит из насыщения и напря­
жение на его коллекторе увеличивает­
ся, что приводит к уменьшению эмит- 
терного тока транзистора 4, а, сле­
довательно, и к уменьшению тока удер­
жания транзистора 2, при этом напря­
жение на его коллекторе еще больше 
увеличивается. Возникает лавинообраз­
ный процесс, при котором транзисторы
1, 2 и 4 закрываются. Схема возвраща­
ется в исходное состояние. Сопротив­
ление резистора 7 выбирается из усло­
вия, что при перегрузках по току 
транзистор 2 выходит из насыщения, 
раньше, чем транзистор 1.

Выключение транзисторного реле 
происходит так же при подаче положи­
тельного импульса на входную шину 
10. При этом происходит шунтирование 
перехода база-эмиттер транзистора 2 
насыщенным транзистором 3, что при­
водит к выключению транзисторов 1,
2 и 4, и транзисторное реле перехо­
дит в исходное состояние. Импульсы 
управления, подаваемые на входную 
шину 12, должны иметь минимальную 
длительность, чтобы в случае пере­
грузки по выходному току, средняя 
мощность, рассеиваемая транзистором
2, не превышала максимально допусти­
мую.

Быстродействие предлагаемого тран­
зисторного реле выше, чем у извест­
ных, за счет организации положитель­
ной обратной связи в цепи управления 
выходными транзисторами.

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я
»

Транзисторное реле, содержащее 
первый, второй и третий транзисторы 
одного типа проводимости, четвертый 
транзистор, диод, первый и второй 
резисторы, первую и вторую входные 
шины, коллектор первого транзистора 
подключен к выходной шине, а эмиттер 
соединен с коллектором второго тран­
зистора, эмиттер которого подключен 
к общей шине и эмиттеру третьего 
транзистора, база которого соединена 
с первой входной шиной, а коллектор 
подключен к первому выводу диода, 
первый вывод первого резистора сое­
динен с шиной питания и одним выво­
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дом второго резистора, другой вывод 
которого подключен к базе четверто­
го транзистора, о т л и ч а ю щ е ­
е с я  тем, что, с целью повышения 
быстродействия, четвертый транзис­
тор имеет тип проводимости, противо­
положный типу проводимости первого

транзистора, база которого соединена 
с базой четвертого транзистора, эмит­
тер которого подключен к второму вы­
воду первого резистора, а коллектор 
к базе второго транзистора и перво­
му выводу диода, второй вывод которо­
го соединен с второй входной шиной.
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